
 

お客様各位 

 

カタログ等資料中の旧社名の扱いについて 

 

2010 年 4 月 1 日を以って NEC エレクトロニクス株式会社及び株式会社ルネサステクノロジ

が合併し、両社の全ての事業が当社に承継されております。従いまして、本資料中には旧社

名での表記が残っておりますが、当社の資料として有効ですので、ご理解の程宜しくお願い

申し上げます。 

 

ルネサスエレクトロニクス ホームページ（http://www.renesas.com） 

 

 

 

 

2010 年 4 月 1 日 

ルネサスエレクトロニクス株式会社 

 

 

 

 

 

【発行】ルネサスエレクトロニクス株式会社（http://www.renesas.com） 

【問い合わせ先】http://japan.renesas.com/inquiry 

 



2002年　9月　24日

1/1

　H8/3664F E10Tエミュレータにおいて、Writing H8/3664F E10T Flash memoryモード、Writing H8/3687F

E10T Flash memoryモード、Writing H8/3694F E10T Flash memoryモードでフラッシュメモリ領域の一部分の書き

込みができない不具合があります。なお、Writing H8/3672F E10T Flash memory モードでは全フラッシュメモリ領

域の書き込みが可能です。

モード 書き込み可能アドレス範囲

Writing H8/3664F E10T Flash memory H’0000～H’6FFF

Writing H8/3687F E10T Flash memory H’0000～H’CFFF

Writing H8/3694F E10T Flash memory H’0000～H’6FFF

[対策方法]

E10T エミュレータのシステムソフト HDI をバージョンアップする必要があります。

バージョンは HDI 起動後 HELP メニューから[About HDI]→[Target]をクリックして確認できます。

　本不具合を修正したものを、弊社インターネットホームページに登録いたしますが、お急ぎの場合は担当

営業までご連絡ください。

URL：

http://www.hitachisemiconductor.com/sic/jsp/japan/jpn/PRODUCTS/MPUMCU/TOOL/emulator/h8e10t/index.html
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題
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Writing E10T Flash memoryモード使用時にお
ける不具合のご連絡と対策方法

情報
分類

１． 仕様変更
２． ドキュメント訂正追加等
３． 使用上の注意事項
４． マスク変更
５． ライン変更
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HS3664TCI01Hに同梱)
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永年

(注)本文中に記載のURLは無効です。以下のURLを参照して下さい。

http://japan.renesas.com/fmwk.jsp?cnt=/download_search_results.jsp&fp=/support/downloads/download_results&layerId=1184


